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Patent trwa od dnia 16 lutego 1963 r.

Znane tkaniny lub wyroby z tkanin zasto-
sowane do przecierania lub oczyszczania z ku-
rzu i innych podobnych zanieczyszczen po-
wierzchni dielektrykéw takich jak folie z po-
chodnych acetylocelulozy, nitrocelulozy lub po-
dobnych materiatéw w szczegélnosci tasm i blon
fotograficznych, taSm magnetycznych jak réw-
niez plyt gramofonowych, wyrobéw z pleksi-
glasu i innych, przy zetknieciu na skutek tarcia
wynikajacego z czynno$ci przecierania lub
oczyszczania, powodujg wytworzenie znacznych
ilo§ci tadunkéw elektrostatycznych utrzymuja-
cych sie do§¢ diugo i bardzo wolno splywajag-
cych. Jest to zwigzane z oporem powierzchnio-
wym wspomnianych dielektrykéw, ktory jest
wyzszy od 101 £2. Eadunki te ponownie sprzy-
jaja przycigganiu mechanicznych zanieczysz-
czen z otoczenia np. kurzu, czastek wiékien, po-
piotu itp. powodujgc, ze oczyszczone powierzch-
nie dielektrykéw nie moga byé dokladnie
oczyszczone,

Celem wynalazku bylo znalezienie takiego

sposobu postepowania, aby podczas czyszczenia
lub przecierania dielektrykéw za pomoca tkanin
zabezpieczy¢é dielektryki przed powstawaniem
ladunk6w elektrostatycznych i ich ujemnymi
skutkami. }
Stwierdzono, ze cel ten mozna osiggnaé, je-
zeli do czyszczenia dielektrykéw zastosuje sie
tkaniny lub wyroby z tkanin z wilékien natural-
nych, sztucznych lub mieszanych, nasycone mie-
szaning zwiazk6éw o wlasciwosciach antyelektro-
statycznych, zwlaszcza antyelektrostatycznych
stosowanych we wlékiennictwie takich jak: kon-

densaty pieciotlenku fosforu z kwasami tlusz-

czowymi, kompleksowe polgczenia estréw fos-
forowych z tr6jetanocloaming, kondensaty tlenku
polietylenu z wyzszymi alkoholami lub alkilo-
wanymi fenolami, czwartorzedowe sole poliwi-
nylopirydyny zawierajgce grupy metylowe,
bromkowe, jodkowe lub bliskie pochodne wy-
mienionych zwigzkéw z glikolem etylenowym
i/lub alkoholem cetylowym, rozpuszczonych
w rozpuszczalnikach orga:icznych.




Wzajemny stosupek poszczegblnych skladni-
kéw. regulgmm W zalezneéci qd rodzaju za-

stosowanegd: #wiggky o wiasciwobciach anty-
elektrostatycznych, przy czym stezenie tego :

gstatniego powinno by¢ takie, aby opormosé po-
wierzchiiowa czyszczonego lub potactego die-
" ’ y g~ w granicach 10™—10% (.
papike wyniki uzyskuje sig, jezeli wytwo-
_ raumy mleszaning nasyca sie tkanine lub wyrél
#ekanin przez okoto 5 minut, nastepnie wyzyma
’io’uzyskania nasycenia okoto 50—60°%,, po czym
suszy sie na powietrzu, nastepnie dogrzewa
w suszarce W ciggu okolo 2 godzin w tempera-
turze okoto 40°C.

) NaSycone tkaniny utrzynmjg wiaseiwosei ob-

nizania oporu powierzchniowego pocieranych
powierzchni dielektrykéw przez diluzszy okres
czasu, w sprzyiajacych warunkach przechowy-
wanin i stesowania nawet przez okres kilku
'miesieqv praj(tycznie do. pierwszego prania.

Ponizej podano przykladowe sklady mieszanin
do nasycania tkanin lub wyrobéw z tkanin sto-
sowanych wedlug wynalazku.

Przyklad I. 8 g kondensatu pigciotlenku fosforu
z kwasami tluszczowymi (dostepnego w handlu.
miedzy innymi pod nazwa PT-456) rozpuszcza
sie w 60 ml alkoholu metylowego, nastepnie do-
daje sie 300 miligraméw alkoholu cetylowego

rozpuszczomego: w temperaturze 40°C w 24 mi-.
lilitrach alkoholu metylowego oraz 0 ,3 mailili~-

try glikoly etylenowego rozpuszczonego w 16 mi-
Hlitrach wody. .
Preykiad IL 5 gramdw zwigzia zawierajarego
eamarterzgdows zesade amoniowy (Wystepuja-
cego: posk mazwami. handiowymi Arcostat: F, Ar-
cowtst: 8F) pozpusarzw sie w. 60 mililitrack troi-
chloroetylenu, nastepmie dodaje sie- roztwdr
M0 miligraeime akioholu cetylowegn. rozpuszczo-

nege. w temperaturze: 40°C w 30 mililitreech. al-.

koboln: eetylowego 1 0,3 mililitry glilmlw: etyle-
DeWeeEs. roapuszozonege: wo 8 nmlilitrach alko-
' Przyllad FIL. 2 gramy kondensatu tleniku ety-
lend z: wydszyni alicohelami (wystepujgcego
miedey innymi pod mazwamd: handlowymi Lu-
Brel W, Lubrol E, Lubrol MOA), nafefy roz-
pufcté w' mieszarinie: 36° milifitr6w alkoholu me~
tylowege; 36 mililitrow alkoholu etylowego, 20
mililtr 6w acetony; 20° mililitréw trojchloroetyle-
nu. Do uzysianej mieszaniny: dodat¢ 0,1 mrili-
Iitréw gificolu etylénowego.

Przyklad 1V, 7 grambéw zwigzku estréw fo-
sforowych 2 tr6jetanoloaming (wystepujacego

miedzy innymi pod nazwg Anestat AF) rozpusz-
cza sie w 60 mililitrach alkoholu metylowego.
Do otrzymanego roztworu nalezy dodaé 300 mi-
Tigram6w alkoholu cetylowego rozpuszczonego
w temperaturze 40°C w 30 mililitrach alkoholu

" metylowega oraz 0,4 mililitra glikolu etyleno-

wego rozpuszczonego w 10 mililitrach wody.

Przyklad V. 20 graméw czwartorzedowanej
aminowej pochodnej poliwinylopirydyny roz-
puszcza sie w 100 mililitrach mieszaniny wody
i alkoholu etylowego zmieszanych w stosun-
ku 1:1. Do. mieszaniny tej dodat 0,8 mililitra
glikolu etylenowego.

Przykilad VI. 9 graméw kondensatu tlenku
etylenu z alkilofenolem (dostepnego miedzy in-
nymi pod nazwami handlowymi Lissapol NX,
Lissapol D, Lissapel N) rozpuéei¢ w 70 milili-
trach wody, a nastepnie doda¢ 500 miligraméw
alkoholu cetylowego rozpuszczonega w tempe-
raturze 40°C w 20 mililitrach alkoholu metylo-
wego i 0,15 mililitra glikolu etylenowego.

Przyktad VII. 5 graméw zwigzku zawierajg-
cego estry kwas6éw fosforowych (wystepujacego
pod. nazwm handlowa Antistaticum 58) nalezy
rozpudcié w 60 mililitrach alkoholu metylowe-
go. Nastepnie dodaé¢ 0,35 mililitra' glikolu ety-
lenowego i roztwér 320 miligram6w alkoholu ce-
tylowego rozpuszczonego w temperaturze 40°C
w35 milifitraclt alkoholu metylowego.

Przyklad VIII. 5 graméw kondensatu tlenku
etylermu z wyZzszymi alkoholami (wystepujacego
miedzy innymi pod nazwag. Polikel 42) rozpusécié
w 94 mililitrach wody, a nastepnie doda¢ 0,5 mi-
iflitra. glikolu etylenowegp. :

Wyniki pomiapéw: otrzymane dla- réinych
dielektrykéw przy zastasowaniu tkanin Jub: wy-
robdw z. tkanin nasyconych nﬁeszaninqmi we-
diug przykladéw od. 1 do 8 i tkanin znanych,
dotyehczas stesowanyeh. ilustruje tabela,
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folia. acetylocelulozowa 1014 107
taéma: filmowa. 101 107
podloze ta§my magnetycznej 10 ' 107
pleksiglas 1015 109
piyta gramofonewa 1015 10%—109

—_2

-



Powierzchnie dielektrykéw zabezpieczonych
sposobem wedlug wynalazku nabywaja wlasci-
wosci antyelektrostatyczne nie tylko w momen-
cie pocierania lecz zaleznie od sposobu i wie-
lokrotnosci pocierania na diuzszy okres czasu,
do kilku tygodni.

Obnizenie oporu powierzchniowego, a tym sa-
mym umozliwienie szybkiego odplywania la-
dunkéw ‘elektrostatycznych wywiera korzystny
wplyw na jako§¢ oczyszczenia powierzchni,

czysto§¢ reprodukcji fotograficznych, wykopio-

wan kinematograficznych, odtwarzania dzwieku
z materialé6w filmowych, tas§m magnetycznych
i ptyt gramofonowych.

Dielektryki zabezpieczone sposobem wedlug
wynalazku ulegajg réwniez w znacznie mniej-
szym stopniu powierzchniowemu niszczeniu
przez mechaniczne zanieczyszczenia powodujgce
zadrapania, zarysowania, zatarcia i inne po-
dobne uszkodzenia powierzchni.

Dodatkowsa zaleta, korzystnie wplywajaca na
czasokres wykorzystywania zabezpieczonych die-
lektrykéw jest obnizenie wspélczynnika tarcia
ich powierzchni.

Zastrzezenie patentowe

Spos6b zabezpieczania dielektrykéw przed
powstawaniem ladunkéw elektrostatycznych
znamienny tym, ze dielektryki pociera sie tka-
ning lub wyrobem z tkaniny nasyconym roztwo-
rem zwigzkéw o wlasciwosciach antyelektro-
statycznych z dodatkiem glikolu etylenowego
i/lub alkoholu cetylowego w rozpuszczalnikach
organicznych lub w wodzie, o stezeniu zwigzkéw
antyelektrostatycznych takim, aby potarta po-
wierzchnia dielektrykéw wykazywalta oporno$é
powierzchniowag rzedu 10—101° Q.

Stanistaw Banaszkiewicz
Krystyna Wysocka
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